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EMENTA: Amplificador operacional: caracteristicas basicas, operacdo em malha aberta e
com realimentacdo, modelos, analise e projeto de circuitos lineares com operacionais. Diodo
de juncdo e suas aplicagbes basicas; diodo zener, fotodiodos e dispositivos especiais.
Transistores de efeito de campo e transistor bipolar de jungéo: construcéo, funcionamento,
curvas caracteristicas, polarizagdo, aplicagdes basicas e modelos para pequenos e grandes
sinais. Dispositivos de poténcia: tiristor; SCR, transistores de poténcia, IGBT. :

Cursos Periodo Eixo Obrig. Optativa
Engenharia Elétrica 6 Eletrénica X
DebaﬁamentolCoordenacéo: 7 Elétrica / En_denharia EIVétrriéa
INTERDISCIPLINARIDADES Cadigo
Pré-requisitos:

Materiais Elétricos 03/6
Circuitos Elétricos I 01/5

Co-requisitos: Nao ha

Disciplinas para as quais é pré-requisito:
Eletronica Geral I1 02/8

Disciplinas para as quais é co-requisito: Nao ha

Objetivos:

1 Fornecer ferramentas adequadas para a andlise e projeto de sistemas eletrénicos
contendo amplificadores operacionais, transistores e diodos.

ngo de Sousa & Siva
' SIAPE: 1974757
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Unidades de ensino Carga horaria
Horas/aula
1| Fisica dos Semicondutores 04
2 | Diodos 16
3 | Transistor Bipolar 18
4 | Transistor de Efeito de Campo 06
5| Amplificador Operacional 08
6 | Tiristores 04
7 | Transistores de Poténcia 04
Total 60
BIBLIOGRAFIA
Literatura Titulo
- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microelectronic circuits. 6th. London: Ox-
Basica
ford, 2009.
. . RAZAVI, B. Fundamentos de microeletronica. 1. ed. Rio de janeiro: LTC,
Basica
2010.
Basica BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos eletronicos e teoria de

circuitos. 8. ed. Sdo Paulo: Pearson do Brasil, 2004.

Complementar

FLOYD, T. L. Electronic devices: (conventional current version). 9th. Bos-
ton: Pearson Education, 2012.

Complementar

RASHID, M. H. Microelectronic circuits: analysis & design. 2th. Stamford:
Cengage Learning, 2011.

Complementar

COMER, D.; COMER, D. Fundamentos de projeto de circuitos eletroni-
cos. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

Complementar

MILLMAN, J.; GRABEL, A. Microelectronics. 2th. Tokyo: McGraw-Hill,
1988.

Complementar

JUNIOR, A. P. Amplificadores operacionais e filtros ativos. 6. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2003.

B

2/2




